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v’ Este material didatico é planejado

para servir de apoio as aulas de
SEL-369 Micro-ondas, oferecida
aos alunos regularmente
matriculados no curso de
engenharia
elétrica/eletronica/computacdo e
SEL-5900 Circuitos de Alta
Frequéncia, oferecida aos alunos
regularmente matriculados no
curso de pos-graduacao em
engenharia elétrica.

Nao sao permitidas a reproducao
e/ou comercializacdo do material.
solicitar autorizacao ao docente
para qualquer tipo de uso distinto
daquele para o qual foi
planejado.
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Ganho de poténcia G = —-
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Ganho de poténcia disponivel ¢, = =&
PA VS
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Ganho de poténcia transdutivo G, =
Py

P : poténcia dissipada na carga 2,
P : poténcia entregue a entrada da rede

P, . poténcia disponivel da rede

P, .: poténcia disponivel da fonte

SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL




, P
Ganho de poténcia G = —=

P
depende de Z, e nao depende de Z,

Ganho de poténcia disponivel G, = =&
Eivs
depende de Z, e nao depende de 7,
P
Ganho de poténcia transdutivo G, = L
Pivs

depende de Z, e Z,

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL



T :ZL_ZO T :ZS_ZO
L » TS
4, + 4 L + 4,

Fm — Sll I 131_2‘5)\;21];11;

227 L

F — S | SIZS2lrS
out 22 ! 1 . S F
117 S

oV, 1-T,
' 21-D.T

in- S
V,: tensao do gerador



24/04

/2018

82 h-r,T,
2

p _P‘ _‘Vsr‘l_FSQ
AVS — Tin|p _r _8Z01 ‘PSQ

AT
PAVN :Pt o “921‘ 9







0
p I [1—\%\2][1—\%\2}

L

TP 1T,

s

22 L‘

G

T

|
T

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL



5,=0oud5,~0—-1 =5

mn 11

2 2 2
p Il (=l =)

L

P -8, T -5

22 L‘

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL 10



S in ) out
AVS in AVS
Pive =1, LT e Ly =1, o
ZQZPAVN.G:PL :PAVN
A ! Pivs  Lavs
G=G, =G

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL 11



Diagrama de blocos de amplificador

I I
m out
¢ Rede —1 o o—| o Rede — ¢
Fonte casamento P IN Transistor Jd casamento Carpa
Entrada G, Saida 2
T T T T

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL 12



L7 :k&fb—ﬁgjb—Iﬂj
C Pas perr [h-s,r)

227 L

2

2 2
e i)
G, = . G=19,[; G, =

S 2 ) 2 9
i-r,r, | 1-8,0 ]
condicao de maxima transferéncia de poténcia
* *
Fin — FS erout — IWL

SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL



L p I
T max 2 ‘ ‘
1_‘FS‘ ‘1_522 L‘
G o S21
T,max S
12
521
k>1 para rede estavel G =
T max
‘912

2 2 2
e N S
2\3

12 21‘

_\/kQ_

parak =1

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL 14



Impedancias otimizadas-1

SS9, T . 5,9, T "
=T

I‘\m :S _|_ 127217 L — . Fou :S _|_ 127217 S :FL
o1-8,T, ’f 2 1-8,T,
A = 511522 o 512521

24/04/2018 SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL 15



24/04/2018

[

S

2 2 2 2
B j:\/B1 = . _5 i\/B2 — 4]4,)

24 : 24
2 2 2
B =1+|S,[ —|s,,[ —|A]
2 2 2
B, =1+|S,[ —|S,| —|4|
141 — ‘911 _AS;

AZ — 322 o AS;

SEL 369 Micro-ondas Prof. Amilcar C César USP EESC SEL

16



Rede unilateral
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